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                                   深圳市芯鼎盛技术有限公司

提供卓越电源管理芯片方案，提供整体解决方案
在工业电源与车载系统对高压电源需求日益增长的背景下，宽压高可靠性转换技术成为关键突破点。我们推出TX4144——一款内置60V/2A MOSFET的可编程频降压DC-DC转换器，集6-60V超宽输入范围、1.5A输出能力与多重保护于一体，为分布式电源系统、车载设备提供高适应性解决方案。
## 芯片封装及管脚定义
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## 芯片概述

TX4144是一款支持60V高压输入的1.5A降压转换器，集成高效60V/2A MOSFET。在6-60V宽输入范围下提供高达93%转换效率，通过FS脚外接电阻可实现140-500kHz开关频率调节（悬空时默认140kHz）。内置0.6ms软启动、热关断（165℃触发）及逐周期限流（2.4A阈值），静态电流仅0.15mA（EN使能时），是工业电源与车载充电器的理想选择。
## 应用原理解析

TX4144采用峰值电流模控制技术，通过FB引脚检测输出电压，利用公式VOUT​=0.82V×(1+R1/R2​)计算并动态调整PWM占空比，最高可达95%。其智能频率调节功能通过FS脚电阻设定开关频率，公式为RFS​=140/(fSW​−140)​（单位MΩ）。工作循环为时钟上升沿开启MOSFET，当叠加斜波补偿的电流检测信号超过EA输出时关断。此外，该芯片具备完善的保护机制，包括逐周期限流（峰值电流＞2.4A时关断）、热关断（结温＞165℃强制停机，20℃迟滞恢复）以及欠压锁定（输入＜5.5V关闭，700mV迟滞）。
## 典型应用图：
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## 注意事项

*  频率编程：通过FS脚电阻调节开关频率（例：470kΩ对应450kHz）；

*  电感选型：按电感公式计算，额定电流≥负载电流125%；

*  电容配置：输入-47μF电解电容 + 100nF陶瓷电容（紧靠VIN引脚），输出-220μF低ESR电解电容（并联陶瓷电容降纹波）；

*  高压设计：60V输入时需确保输入电容耐压≥80V，SW节点电压摆幅大，需保持小面积布局；
*  布局关键：功率环路（输入电容→MOS→二极管）路径最短化，VIN脚100nF电容需贴近芯片，GND使用大面积铜箔强化散热；

注：电气特性

（工作条件：TA = 25℃，VIN = 12V，除非另有说明）
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结语：
TX4144凭借60V业界领先耐压能力、可编程开关频率及93%高转换效率，为工业电源、车载系统提供高可靠性解决方案。其峰值电流模控制确保恶劣环境下稳定工作，多重保护机制增强系统鲁棒性，配合SOP-8封装优化空间利用率，助力客户在高压场景中实现精密高效的电源管理。
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